Agnieszka Grabias

Instytut Technologii Materiatow Elektronicznych
ul. Waélczynska 133

01-919 Warszawa

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytutéw
PI. Defilad 1
00-801 Warszawa

Whniosek
z dnia 8.11.2017 r,
0 przeprowadzenie postgpowania habilitacyjnego

w dziedzinie Nauk Technicznych w dyscyplinie Inzynieria Materiatowa

1. Imie itnazwisko: Agnieszka Grabias

2. Stopien: doktor nauk technicznych w zakresie inzynierii materiatowej

3. Tytut osiggniecia naukowego:

nZastosowanie spektroskopii mossbauerowskiej do opisu struktury i wiasciwosci

magnetycznych amorficznych i nanokrystalicznych stopéw zelaza”

4. Wskazanie jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia postgpowania habilitacyjnego:
Wydziat Inzynierii Materiatowej Politechniki Warszawskiej
ul. Wotoska 141, 02-507 Warszawa

. Przyjmuje do wiadomosci, ze wniosek wraz z autoreferatem zostanie
opublikowany na stronie internetowej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytutdow,

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

podpis Wnioskodawcy

Zataezniki:

1. Poswiadczona kopia dyplomu potwierdzajacego posiadanie stopnia doktora

2a. Autoreferat w jezyku polskim

2h. Autoreferat w jezyku angielskim

3. Wykaz opublikowanych prac naukowych oraz informacja o osiagnigciach dydaktycznych,
wspotpracy naukowej i popularyzacji nauki

4. Oswiadczenia wspolautoréw okreslajace indywidualny wkiad w powstanie publikaciji
stanowigcych osiggniecie naukowe (4a, 4b)

o. Kopie publikacji wehodzgcych w sktad osiggniecia naukowego

6. Dane kontaktowe wnioskodawcy

7. Dwie ptyty CD z wersjami elektronicznymi wniosku | wszystkich zalgeznikow
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